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涨价周期脉络
回顾本轮存储涨价周期的三个阶段，从静默蓄力到暴力暴涨，再到稳步慢涨，揭示市场行

情的演变逻辑。



2025年下半年，巨头减产，静默蓄力

产能战略调整
全球三大存储巨头（三星、SK海力士、美光）

率先启动产能战略调整，持续削减消费级存储

晶圆投片量。

01

价格温和上行
此阶段市场供需矛盾尚未显性化，存储现货价

格呈温和上行趋势，终端品牌尚未感知明显成

本压力。

02

周期底层铺垫
作为本轮长周期涨价的底层铺垫期，巨头们的

产能转移为后续的市场紧缺埋下伏笔，行业库

存降至历史低位。

03

行情启动期



2026年Q1，AI爆发，引爆市场

01
AI大模型产业化落地速度超预期，全球智算中心集中开工建设，AI服务器订单批量释放

，彻底引爆存储市场增量需求。
AI需求井喷

02
根据市场调研统计，一季度存储全品类迎来跳涨行情，现货、合约价格同步飙升，是本

轮周期中涨幅最大、情绪最活跃的核心阶段。
价格跳涨行情

03
市场进入极度缺货状态，中小分销商拿货成本陡增，现货市场出现有价无市的局面，市

场情绪达到顶峰。
缺货现象严峻

暴涨主升期



2026年Q2至今，回归理性，稳步慢涨

终端回归理性

经历一季度暴涨后，下游终端品牌回归理

性，摒弃盲目囤货心态，转为按需常态化

备货，市场投机热度降温。

01

涨幅持续收窄

存储芯片环比涨幅持续收窄，但行业核心

供需紧平衡格局并未逆转，无实质性产能

增量对冲需求。

02

基调不会改变

行业研究研判，2026全年存储涨价基调不

会改变，市场从“暴力暴涨”切换为“稳

步慢涨”新阶段。

03

涨幅收敛期



全产业链连锁反应
剖析存储涨价如何向上游芯片市场传导，并深刻影响下游终端市场，同时催生逆向产业链

新机遇。



核心品类全线走强，价差显著

核心品类涨价

DRAM、NAND两大核心品类全线走强，其

中移动端手机配套存储芯片近三个月现货累

计涨幅突破300%。

01

服务器赛道领跑

AI服务器核心配置DDR5 RDIMM，2026年上

半年合约涨价幅度超40%，景气度持续领跑

。

02

长单定价上行

原厂长单定价持续上行，NAND闪存受益于

算力集群扩容需求，全年合约锁定两位数稳

定涨幅。

03

上游芯片市场



智能手机调价

存储涨价成本完成全链路传导，vivo、

iQOO等主流品牌陆续上调机型零售价，

单机型调价区间达200-500元。

01

家电成本重构

电视家电赛道成本结构彻底重构，存储

成本占整机成本比例翻倍，品牌被迫缩

减促销、上调定价。

02

中小厂商承压

中小电视厂商及白牌手机厂商利润空间

被极致压缩，行业优胜劣汰加速，部分

厂商缩减备货、延缓新品。

03

成本传导，品牌承压

下游终端市场



二手拆机芯片成替代选择

采购成本高企

全新存储芯片供货紧张、采购成本居

高不下，倒逼中小维修厂商、白牌制

造商转向二手拆机存储货源。

01

旧机回收暴涨

本轮涨价周期中，十年机龄老旧手机

回收报价实现数倍暴涨，废旧数码拆

解、芯片翻新赛道成为小众红利板块

。

02

企业盈利提升

全链条回收、拆解、翻新企业盈利水

平因需求激增而大幅提升，形成了一

条独特的产业链条。

03

逆向产业链风口



涨价核心逻辑
深入分析支撑本轮超长涨价周期的三大核心驱动力，揭示AI算力、产能转移与行业周期的

共同作用。



打破传统行业天花板

单机需求激增

单台AI训练服务器存储需求量是传统机型的3倍，海量增量需求直接透支现有产能。

01

采购逻辑升级

行业采购逻辑从单一算力芯片，升级为“算力-存储-高速互联”一体化全链路采购。

02

需求驱动切换

存储需求彻底摆脱手机、PC出货量束缚，全面切换为AI服务器装机量驱动，带动全品类存储量价齐升。

03

AI算力重构需求



消费级供给持续收缩

产能向高端倾斜

三大巨头持续优化产能结构，将高毛利的

HBM、AI专用存储作为盈利核心，主动倾斜

先进制程产能。

01

消费级产能萎缩

传统DDR4、消费级NAND等成熟制程产能

被持续压缩，甚至全面停产，造成消费端供

给持续缩水。

02

双向供需错配

一边是AI增量需求爆发，一边是消费产能被

动缩减，双向供需错配持续放大缺货缺口。

03

原厂产能战略转移



低库存放大涨价弹性

典型强周期行业

存储芯片是典型的强周期性半导体赛道，长

期遵循“缺货涨价—扩产过剩—降价去库”

的循环规律。

01.

行业库存低位

上一轮下行周期中，全行业厂商持续控产去

库存，行业库存水位跌至历史低位，本身具

备涨价基础。

02.

需求意外叠加

恰逢AI产业突发增量需求，低库存与高增量

双重叠加，极致放大了本轮涨价幅度与周期

时长。

03.

行业强周期叠加



2026下半年预判
展望2026年下半年产业趋势，分析整体走势、格局变化、细分品类分化及二手市场红利变

化。



紧缺延续，涨价放缓

01

价格中枢上行

HBM高端产能、消费级存储新增产能投产周期

均超12个月，短期无大量增量产能释放，全年

价格中枢上行趋势确定。

02

暴涨行情终结

终端投机备货需求降温，后续月度、季度环比

涨幅将持续收窄，一季度暴涨行情难以复刻。

03

进入慢涨阶段

行业整体进入“稳涨、慢涨”新阶段，市场情

绪回归理性，但供不应求基本面未变。

整体走势与格局



AI存储依旧坚挺

HBM、大容量服务器DRAM等AI配套存储依

旧高景气，是全年核心优质赛道，价格持续

坚挺。

消费级涨幅收窄

消费级NAND、手机LPDDR涨幅持续收窄，

依靠拆机货源补充缺口，现货暴涨行情彻底

降温。

二手红利见顶

后续原厂将小幅放量消费级存储，新机采购

成本缓慢回落，拆机替代需求边际减弱，废

旧手机回收涨价行情逐步降温。

市场行情出现分化

细分品类走势



潜在下行风险
警惕三大潜在下行隐患，包括原厂集中扩产、AI需求不及预期以及终端消费疲软对存储涨

价行情的反噬。



盈利驱动扩产

随着存储价格持续走高、厂商盈利大

幅修复，海外龙头将重启常规存储产

线扩产计划。

01 产能集中落地

若2026年末-2027年新增产能集中落

地，行业供需格局将由紧转松，存储

价格存在冲高回落的风险。

02 周期规律使然

存储行业固有的强周期属性，决定了

扩产与去库存的循环终将再次上演。

03

产能过剩风险隐现

原厂集中扩产



增量需求出现变数

行业融资收紧

若全球大模型行业融资收紧、估值回调

，将直接影响智算中心的建设进度与服

务器采购计划。

01

高端需求回落

AI服务器建设放缓将导致高端AI存储需

求边际回落，成为压制涨价行情的重要

变量。

02

产能转回民用

头部厂商或将调整HBM产线产能，重新

转回消费级存储生产，进一步加剧民用

存储供给压力。

03

AI需求不及预期



需求端支撑力减弱

01

持续涨价压制

手机、电视等终端产品因存储成本上涨而持续涨价，将逐步压制大众的消费意愿。

02

整机出货下滑

终端整机出货量若因涨价而出现下滑，将反向削弱存储芯片的采购需求。

03

反噬涨价行情

终端需求的减弱将从需求端松动本轮涨价行情的核心支撑力，形成负反馈循环。

终端消费疲软
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